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(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VẬT LIỆU DẠNG LỚP CỦA MÀN HÌNH QUANG
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu dạng lớp của màn hình quang, mà 
trong đó việc tạo lớp được thực hiện ở một bề mặt trong số các bề mặt đối nhau của bảng 
tinh thể lỏng sao cho phần đầu cuối, mà được tạo ra ở một cạnh trong số các cạnh dài của 
bảng tinh thể lỏng, không bị che và phần nhô được tạo ra từ các cạnh kia ngoại trừ một 
cạnh trong số các cạnh dài của bảng tinh thể lỏng, trong đó bảng tinh thể lỏng được tạo kết 
cấu để được tạo lớp sơ bộ với tấm màng quang thứ hai trên bề mặt kia trong số các bề mặt 
đối nhau của bảng tinh thể lỏng không được nhô ra từ đó. Phương pháp theo sáng chế bao 
gồm: bước điều chỉnh vị trí để điều chỉnh mối quan hệ vị trí giữa đường tâm của bảng tinh 
thể lỏng và đường tâm của dây chuyền sản xuất; bước phát hiện vị trí dùng cho tấm màng 
quang thứ nhất; và bước tạo lớp để tạo lớp tấm màng quang thứ nhất với một bề mặt trong 
số các bề mặt đối nhau của bảng tinh thể lỏng; và có thể được giải quyết bởi: ở bước điều 
chỉnh vị trí, điều chỉnh đường tâm của bảng tinh thể lỏng và đường tâm của bảng tinh thể 
lỏng sao cho chúng trở nên được tương hợp hoặc song song, đọc điểm tham chiếu của bảng 
tinh thể lỏng nhờ phương tiện phát hiện bảng, và điều chỉnh lại bảng tinh thể lỏng đã được 
điều chỉnh trên cơ sở thông tin quy chiếu, mà được đặt sơ bộ trong phương tiện phát hiện 
bảng; ở vị trí bước phát hiện kết hợp với nó, phát hiện vị trí của tấm màng quang thứ nhất, 
tính lượng dịch chuyển với bảng tinh thể lỏng, và bổ sung hoặc tính lượng điều chỉnh của 
tấm màng quang thứ nhất, nhô ra từ các cạnh kia ngoại trừ một cạnh trong số các cạnh dài 
của bảng tinh thể lỏng, vào lượng dịch chuyển để tính thông tin vị trí có liên quan; và ở 
bước tạo lớp kết hợp với nó, điều chỉnh tấm quanh thứ nhất để tạo lớp trên cơ sở thông tin 
vị trí có liên quan với vật liệu dạng lớp tấm màng quang thứ nhất sao cho nó không che 
phần đầu cuối của bảng tinh thể lỏng đã được điều chỉnh lại và nhô ra từ các cạnh kia ngoại 
trừ một cạnh trong số các cạnh dài.
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